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VERHALTEN BEI STANDARDTESTBEDINGUNGEN (STC)*
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SW 80
Maximalleistung P 80 Wp
Leerlaufspannung Uy, 22,5V
Spannung bei Maximalleistung Ui 18,5V
Kurzschlussstrom lee 4,66 A
Strom bei Maximalleistung oo 435A
Messtoleranz (P, ) riickfiihrbar auf TOV Rheinland: +/- 2% (TUV Power controlled) *STC:1000W/m2, 25°C, AM 1.5
VERHALTEN BEI 800 W/m?% NOCT, AM 1.5

SW 80
Maximalleistung L 58,1 Wp
Leerlaufspannung U 20,3V
Spannung bei Maximalleistung Ui 16,7V
Kurzschlussstrom lee 3,79 A
Strom bei Maximalleistung lop 3,48 A

Geringe Wirkungsgradreduktion im Teillastverhalten bei 25°C: bei 200 W/m? werden 100% (+/- 2%) des STC Wirkungsgrades (1000 W/m?) erreicht.
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ABMESSUNG COMPONENT MATERIALS

Linge 806 mm  Cells per module 36
Breite 680mm  Cell type Monokristallin
Héhe 34mm  Cell dimensions 78 mm x 156 mm
Rahmung silber eloxiertes Aluminium  Front gehartetes Glas
Gewicht 6,2 kg (EN 12150)
THERMISCHE KENNGROSSEN WEITERE ANGABEN

NOCT 46°C  Leistungssortierung -5/+10%
TCI, 0,04 %/K

TCU, -0,3 %/K

P, -0,41%/K

KENNGROSSEN ZUR OPTIMALEN SYSTEMEINBINDUNG

Max. Systemspannung SK 11 1000V
Riickstrombelastbarkeit 16 A
Auflast / dyn. Last 54 /2,4 kN/m2
Anzahl Bypassdioden 2

zuldssige Betriebstemperatur

-40°Cto+85°C

Die SolarWorld AG behalt sich Spezifikationsanderungen vor. Dieses Datenblatt entspricht den Vorgaben der EN 50380.
Dieses Datenblatt ist auch als englische Fassung erhaltlich.




